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５Ｇｂｉｔ／ｓ０１８μｍＣＭＯＳ单片集成低功耗时钟恢复电路设计
张长春１　王志功１　施　思１　潘海仙２　郭宇峰１　黄继伟１

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）
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摘要：为了使一个１０Ｇｂｉｔ／ｓ２∶１半速率复接器电路能够在无外部提供时钟的环境中工作，需要一个５Ｇｂｉｔ／ｓ时
钟恢复电路从一路输入数据中提取出所需时钟．该时钟恢复电路采用３级环形压控振荡器，以克服２级振荡器
存在的起振不可靠和４级振荡器振荡频率低的问题；采用鉴频鉴相器来增加牵引范围，以适应由于工艺、电压及
温度偏差等原因而导致的压控振荡器的宽调谐范围；采用 ＳＭＩＣ０１８μｍＣＭＯＳ工艺，核心电路面积为
１７０μｍ×２７０μｍ．测试表明：在１８Ｖ电压下，该电路功耗大约为９０ｍＷ，输入灵敏度低于２５ｍＶ，输出摆幅大
于３００ｍＶ，且具有－１１４ｄＢｃ／Ｈｚ＠１ＭＨｚ的相位噪声和１ＧＨｚ牵引范围．
关键词：时钟恢复；鉴频鉴相器；压控振荡器；相位噪声
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